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Tomiz Ga$ kristalinin fotolliminessensiyasi [1] isinde todqiq olunmus va
aktivlosmo enerjilori 13,17 vo 151 meV olan ii¢ akseptor soviyyalori miioyyan
edilmisdir. Kristalin termoliiminessensiyani (TL) todqiq etmak {i¢iin sothinin
olciilori 9 x 8mm?, galinligi 1mm olan GaS — Nd kristalinin niimunasi hazir-
lanmisdir. Niimunosnin elektrik kegiriciliyi p-tip olmusdur. Niimuns kreostata
yerlosdirildikdon sonra 10K temperatura qador soyudulmusdur vo tempera-
turu stabil saxlamaqla kristal 5 dogige miiddstinde maksimal pik enerjisi
2.6eV olan isiqla isiglandirilmisdir. isiq monboyinin maksimal pik enerjisi
kristalin gqadagan olunmus enerjisinden ¢ox oldugundan elektronlar asqar
soviyyolordon vo valent zonadan kecirici zonaya keca bilirlor. Isiglanmadan
sonra niimuns 2 doqige miiddstinds garanligda inkulasiya olunur, sonra isa
sabit siiratlo qizdirilirlar. Bu zaman hoyacanlasmis elektronlar stialanmali
rekombinasiya edorok fotonlar siialandirirlar. Sokil 1-do niimunsnin sabit

qizdirilma f = 0.8 S siiratinda TL parlaqliq ayrisi tasvir olunmusdur.
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Sak. 1. GaS:Nd kristalinda TL parlagliginin temperaturdan asililigi
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“Fizika va astronomiyanin problemlari” Magistrantlarin va ganc tadgigat¢ilarin
XXIII Respublika elmi konfransi

1 — B pikinin approksimasiyasi, 2 — A pikins ilkin galxma tsulunun
totbigi. Gorlindiiyli kimi TL parlagliq spektri 50-135 K temperatur interva-
linda misahids edilmisdir. Tl parltis1 ayrisinde 70.9 K vo 116 k tempera-
turlarda iki pik misahido olunmusdur. Bu oyrileri analiz etmoyin miixtalif
tsullar1 vardir. Tutma morkozinin aktivlosmo enerjisini miioyyon etmok ii¢iin
olavonin qalxmasi va ayrinin se¢ilmosi lisulundan istifade olunmusdur. ©yrinin
secilmasi tisulu Tl-1n intensivliyinin temperaturdan asililigini nazari ifade edan
diisturdan istifade olunmaya asaslanir. Tl oyrilori simmetrik vo ya geyri-
simmetrik ola bilerlor. Bizim miisahido etdiyimiz oyride iki pik bir-birins
govusdugundan onlart ayirmaq miimkiin olmadi. Lakin, B pikinin ¢ox az
baslangic hissasi A pikinin sonu ilo qovusdugundan B pikinin baslangicini
apparoksimasiya etmoklo kifaystlondik. Bu zaman kinetikanin doracasini
miiayyan etmok vacibdir. Belo halda miixtalif isiglanma miiddstinds TI pariltisi
oyrilerinin piklerinin maksimal temperaturunu ve formasinin doyismaesini
todqiq etmok tolob olunur. Tacriibomizdon miiosyyan olundu ki, TL parilti
oyrilorinds forma vo pikin maksimumuna uygun temperatur isiqglanma mid-
dotindon asili deyildir. Demali, GaS:Nd kristalinda kinetikanin birinci deracasi
gobul edilondir [2].
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